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El doctor Joan Genesca i Llongueras i el Pol Universitari de Tecnologia Avancada de la UNAM a Monterrey, Nuevo Ledn, Méxic.

Trajectoria professional

oan Genesca i Llongueras va néixer a Terrassa el
1949. Va cursar els estudis d'enginyeria quimica a
I'Institut Quimic de Sarria (1976). Sota la direcci6
del doctor Lluis Victori i Companys, va fer la tesi
doctoral, dedicada a I'estudi del mecanisme i la
cinetica anoddica del pal-ladi en medi aqués, a
la mateixa institucid [1-3]. Durant els estudis de
doctorat, va treballar al Departament de Cristal-lografia i Mi-
neralogia de la Universitat Autbnoma de Barcelona com a
professor encarregat de curs de I'assignatura de Geoquimica.
En aquest periode, del 1977 al 1980, va posar a punt el labo-
ratori d'analisi quimica d'aquest Departament, especialment,
la técnica d'espectroscopia d'absorcié atomica.

El 1980 va anar convidat com a professor visitant a la Facul-
tat de Quimica de la Universitat Nacional Autonoma de Méxic
(UNAM), per tal de posar en funcionament el Laboratori
d'Electroquimica de Semiconductors. L'abril de 1982 entra a
formar part del Departament d'Enginyeria Metal-ltrgica de la
Facultat de Quimica, on va fundar, junt amb Javier Avila, el
Laboratori de Corrosid, lloc on ha desenvolupat tota la seva
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carrera professional fins ara. L'any 1984, quan tot just tenia
trenta-cinc anys, fou nomenat cap del Laboratori.

Durant la seva trajectoria professional, Joan Genesca ha exer-
cit molts carrecs académics i administratius a la UNAM, entre
altres funcions. Ha estat cap del Departament d'Enginyeria
Metal-ltrgica i de la Divisio de Ciéncies Basiques. Actualment
¢s, per designacio del rector i des del 2011, coordinador aca-
démic del Pol Universitari de Tecnologia Avancada (PUNTA), el
primer campus de la UNAM a I'estat de Nuevo Ledn, dins del
Parc d'Investigacio i Innovacio Tecnologica (PIIT), a Monterrey.
Abans, del 2007 al 2011, va ocupar el carrec de coordinador
del postgrau en enginyeria de la UNAM.

Ha dirigit disset tesis doctorals i és autor de més de cent arti-
cles i vuit llibres. Es membre del Sistema Nacional d'Inves-
tigadors (SNI), de Méxic, nivell i, area d'Enginyeria i Tecno-
logia. L'any 2004 va rebre el Premio Universidad Nacional

a la docencia en cieéncies exactes.

Es membre de I'Academia Nacional de Ingenieria de México,
de la National Association of Corrosion Engineers, de I'Elec-
trochemical Society i de la Societat Catalana de Quimica. Des
de I'any 2006, és membre corresponent de I'Institut d'Estudis
Catalans a Méxic.
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Ensenyament i recerca

Joan Genesca és professor de carrera a la Facultat de Quimica
de la UNAM, on ensenya electroquimica i corrosio des del
1980 i on ha impartit docéncia durant trenta anys. L'any 1985,
Genesca i Javier Avila van dissenyar la diplomatura (que des-
prés es converti en master i doctorat) en enginyeria de corro-
sid i proteccid, a la UNAM. Cal destacar que aquests cursos
han permes la formacio d'una bona quantitat d'enginyers que
actualment treballen en tasques de corrosio a Méxic, sobre-
tot, a Petrdleos Mexicanos (PEMEX) i a la Comision Federal de
Electricidad (CFE).

Com a mostra de la seva tasca docent, valgui la darrera frase
del text de concessié del Premio Universidad Nacional 2004
[4]: «Asi, quien en México sea especialista en corrosion y elec-
troquimica, sequramente alguna vez estuvo sentado en un
aula escuchando a Juan Genesca Llonguerasn.

Ha assessorat en qgiiestions de corrosid |'Organitzacié Mundial
de la Salut, PEMEX, CFE, etc., i molts governs de diferents es-
tats de la Republica Mexicana. La seva contribucio a la inves-
tigacio ha estat principalment en els aspectes electroquimics
de la corrosio. Té dues patents a Mexic, una per a la millora de
I'eficiencia electroquimica d'anodes de magnesi basada en el
procés d'extrusio i una altra sobre nous anodes d'alumini per
a la proteccio d'estructures submarines.

Arees d'investigacio

La seva recerca esta orientada cap als aspectes més tecnolo-
gics i d'enginyeria de la corrosié metal-lica.

Algunes de les seves arees d'interes cientific actuals son:
proteccid catodica [5, 6], corrosio atmosférica [7], inhibidors
de corrosio [8-10] i simulacié numérica de sistemes electro-
quimics [11, 12].

La recerca que ha estat desenvolupant en els darrers anys esta
relacionada amb I'estudi de la corrosio d'acers grau APl sub-
mergits en salmorres saturades de CO, i/o H,S sota les condi-
cions de regim turbulent emprant diferents técniques electro-
quimiques, a causa de la seva importancia en el procés
d'extraccio del petroli [13-15].

Referencies

[1] Genesca, J.; VicTorl, L. Reviews on Coatings and Corrosion,
nam. 4 (1981), p. 325-348.

[2] Genesca, J.; Victor, L. Platinum Met. Rev., nim. 30 (1986),
p. 80-83.

[3] GeNEsca, J.: Duran, R. Electrochim. Acta, num. 32 (1987),
p. 541-544.

[4] <http://www.unam.mx/images/stories/universitarios/dhc/
PDF/genesca-llongueras-juan.pdf> [Consulta: 30 maig 2013]
[5] Sous, J. L.; GENESCA, J. Mater. Performance, num. 50
(2011), p. 34-38.

[6] Quevepo. M. C.; GENESCA, J. Mater. Corros., num. 60 (2009),
p. 424-430.

[7]. RAmirez-REYES, J. L.; URUCHURTU-CHAVARIN, J.; GENESCA, J.;
LonGoRIA-RAMIREZ, R. Atmosfera, nim. 25 (2012), p. 397-406.
[8] Cruz, J.; MARTINEZ, R.; GARCIA-OCHOA, E.; GENESCA, J. J. Elec-
troanal. Chem., nim. 566 (2004), p. 111-121.

[9] GarciA-OcHoA, E.; GENESCA, J. Surf. Coat. Technol., num. 184
(2004), p. 322-330.

[10] HerNANDEZ, M.; GENESCA, J.; URUCHURTU J.; GALLIANO, F.;
Lanootr, D. Prog. Org. Coat., niim. 56 (2006), p. 199-206.

[11] Montova, R.; RenpoN, O.; GENESCA, J. Mater. Corros., num. 56
(2005), p. 404-411.

[12] Monrtova, R.; GALvAN, J. C.; GENESCA, J. Corros. Sci., num. 53
(2011), p. 1806-1812.

[13] ARzoLA-PERALTA, S.; MENDOZA-FLORES, J.; DURAN-ROMERO, R.;
GENESCA, J. Corros. Eng. Sci. Technol., num. 41 (20086),

p. 321-327.

[14] GawvAN-MARTINEZ, R.; MENDOZA-FLORES, J.; DURAN-ROMERO,
R.; GENESCA, J. Mater. Corros., num. 58 (2007), p. 514-521.

[15] GarNicA-RoDRiGUEZ, A.; GENESCA, J.; MENDOZA-FLORES, J.;
DURAN-RoMERo, R. J. Appl. Electrochem., num. 39 (2009),

p. 1809-1819.



